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公司简介

西安爱派科电力电子有限公司是西安电力电子技术研究所控股子公司西安

派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（派瑞股份：300831.SZ）于 2016 年成

立的子公司。公司的前身是中美合资公司西安爱帕克电力电子有限公司。

西安电力电子技术研究所具有二十多年的大功率半导体模块研发、生产及

应用技术，是国内最早开发和生产大功率半导体模块的厂家。西安爱派科电力

电子有限公司基于西安电力电子技术研究所配套齐全的技术支持和完善的检测

试验手段，技术实力雄厚，设备精良，工艺先进。

公司的产品主要有 IGBT 模块、快恢复二极管模块、晶闸管模块、整流二极

管模块等大功率半导体模块及电力电子装置。公司具有较强的技术开发能力，

可根据市场需求和客户需要开发专用的电力电子功率器件及电力电子应用装

置。

公司通过了 ISO9000 国际质量体系的认证，质量管理完全与国际接轨，本

公司将把最好的产品，以最优惠的价格，用最快的交货期和最真诚的服务提供

给我们的客户，实现与客户的双赢。

西安市高新区锦业二路 13 号

029-81168123/81168124

irperi@irperi.com
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质量方针 QUALITY POLICY

科学创新，领先功率半导体封装技术；

可靠稳定，打造西安爱派科产品品牌；

追求卓越，持续提升公司顾客满意度。
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命名规则 CORPORATION INTRODUCTION

IGBT 模块

电流值: 指集电极额定直流(连续)电流

内部连线方式: T:半桥; L:低端开关; H: 高端开关; D: 单管结构

HC：H桥连接 HL：高低端组合

封装形式: A: A-A-pak S: Int-A-pak D: Dual-Int-A-pak

电压值: 集电极发射极额定电压值为:电压值 ×10 (V)

整流桥模块/普通二极管模块/快恢复二极管模块/晶闸管模块/晶闸管与整流混

合管

模块种类： M：代表半导体模块

器件类别：D：普通整流管； Z：快恢复二极管； T：普通晶闸管；

K：快速晶闸管； F：晶闸管/整流管混合管

内部连线方式：C：桥臂型串接；K：阴极对接型（共阴） ；A：阳极对接型（共阳）

X：反并联型 S：三相整流桥； Q：单相整流桥；

电流值：模块内单个元件的额定平均电流 IT（AV）/整流直流电流 ID

封装形式：TA: A-A-pak；TS:Int-A-pak； TD: Dual-Int-A-pak；TM: Magn-Int-pak TF 结构；TH 结构；

TK 结构；TG（TG1、TG2、TG3、压接 TGA-TGM 系列） DG、MDS 结构

断态和反向重复峰值电压为：电压值× 10(V)

模块种类 电流值 内部连线方式 电压值封装形式

GA 数字 字母 字母 数字

模块种类 电流值 内部连线方式 电压值封装形式

MXX 数字 字母 字母 数字
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术语符号 TERM AND SYMBOL

符号 术语 符号 术语

ID 整流直流电流 VRRM 反向重复峰值电压

IC 集电极直流（连续）电流 VCES 集电极－发射极电压

IF(AV) 正向平均电流 VCE(on) 集电极－发射极通态电压

IRRM 反向重复峰值电流 VFM 正向峰值电压

IFM 二极管正峰值电流 VTM 通态峰值电压

IT(AV) 通态平均电流 VGT 门极触发电压

IGT 门极触发电流 trr 反向恢复时间

ITM 通态峰值电流 Rthjc 结壳热阻
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整流桥模块 RECTIFIER BRIDGE MODULES
产品范围：800-1600V/30-300A

产品特性：进口芯片；国际标准化封装；高浪涌电流、低正向压降

应用领域：变频器；开关电源；UPS、EPS；电焊机等

封装形式

VRRM （V） ID （A）

800 1200 1600 30 55 75 100 150 200 250 300

DF

TG1

TG2

TH

TP
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整流桥模块 RECTIFIER BRIDGE MODULES

封装形式

VRRM （V） ID （A）

800 1200 1600 30 55 75 100 150 200 250

TG3

型号

VRRM IRRM VFM@IFM

封装形式

线路拓扑：

MDS

MDQ

V
25℃ 125℃ 25℃

mA V A

MDS30

MDQ30
800-1600 0.3 5 1.15 30 DF

MDS55

MDQ55
800-1600 0.5 5 1.25 55 TG1、TG3

MDS75

MDQ75
800-1600 0.5 10 1.30 75

TG1、 TH

TG3

MDS100

MDQ100
800-1600 0.5 10 1.35 100 TG1、TG3

MDS150

MDQ150
800-1600 0.5 10 1.45 150 TG1、TG3

MDS200

MDQ200
800-1600 0.5 10 1.45 200 TG2

MDS250

MDQ250
800-1600 0.5 10 1.50 250 TG2

MDS300

MDQ300
800-1600 0.5 10 1.55 300 TG2

MDQ55TP160 1600 0.02 1 1.40 55 TP
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整流桥模块 RECTIFIER BRIDGE MODULES

DF TG1

TG2 TH

TP TG3
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普通二极管模块 DIODE MODULES
产品范围：800-1600V/55-200A

产品特性：进口芯片；国际标准化封装；优良的温度特性和功率循环能力

应用领域：仪器设备的直流电源；电机软启动；UPS、EPS；交直流电机控制等

封装形式

VRRM （V） IF (A)

800 1200 1600 55 70 90 110 160 200

TA

TS
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普通二极管模块 DIODE MODULES

型号

VRRM IRRM VFM@IFM
封装

形式

线路拓扑：

V
25℃ 125℃ 25℃

mA V A
MDC55
MDK55
MDA55

800-1600 1 10 1.30 170 TA

MDC70
MDK70
MDA70

800-1600 1 10 1.30 210 TA

MDC90
MDK90
MDA90

800-1600 1 10 1.35 270 TA

MDC110
MDK110
MDA110

800-1600 1 15 1.45 330 TA

MDC160
MDK160
MDA160

800-1600 1 20 1.5 480 TS

MDC200
MDK200
MDA200

800-1600 1 20 1.5 600 TS

TA TS
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快恢复二极管模块 FAST RECOVERY EPITAXIAL DIODE MODULES

产品范围：600/1200V/1700V/75-800A

产品特性：进口芯片；国际标准化封装；正向压降低；反向恢复时间短；高雪崩耐量高

应用领域：逆变电焊机；开关电源；变频调速设备；铁路机车电源、电镀电解电源等

封装形式

VRRM （V） IF(AV) (A)

600 1200 1700 75 100 150 200 300 400 600 800

TA

TS

DD

TP
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快恢复二极管模块 FAST RECOVERY EPITAXIAL DIODE MODULES

型号

VRRM IF(AV)@d=0.5 VFM@IF trr@TVJ=125℃
封装

形式

线路拓扑：

MZC

MZK

MZD

MZS

V
75℃ 25℃ Typ.

A V A ns

MZC75TA60S

MZK75TA60S
600 2*75 1.5 75 170 TA

MZC100TA60S

MZK100TA60S
600 2*100 1.55 100 180 TA

MZC75TS60S

MZK75TS60S
600 2*75 1.5 75 170 TS

MZC100TS60S

MZK100TS60S
600 2*100 1.55 100 180 TS

MZC150TS60S

MZK150TS60S
600 2*150 1.65 150 220 TS

MZC200TS60S

MZK200TS60S
600 2*200 1.55 200 230 TS

MZC300TS60S

MZK300TS60S
600 2*300 1.4 300 240 TS

MZC400TS60S

MZK400TS60S
600 2*400 1.52 400 400 TS

MZD600DD60S 600 600 1.65 600 280 DD

MZD800DD60S 600 800 1.65 800 300 DD

MZC75TS120S

MZK75TS120S
1200 2*75 1.7 75 120 TS

MZC100TS120S

MZK100TS120S
1200 2*100 1.75 100 130 TS

MZC150TS120S

MZK150TS120S
1200 2*150 1.8 150 150 TS

MZC200TS120S

MZK200TS120S
1200 2*200 1.85 200 180 TS

MZC300TS120S

MZK300TS120S
1200 2*300 1.9 300 200 TS

MZC400TS120S

MZK400TS120S
1200 2*400 1.95 400 200 TS

MZC200TS120P

MZK200TS120P
1200 2*200 1.8 200 400 TS

MZC300TS120P

MZK300TS120P
1200 2*300 1.9 300 430 TS

MZD400DD120S 1200 400 1.95 400 200 DD

MZD600DD120S 1200 600 2.0 600 230 DD

MZD800DD120S 1200 800 2.0 800 250 DD
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快恢复二极管模块 FAST RECOVERY EPITAXIAL DIODE MODULES

型号

VRRM IF(AV)@d=0.5 VFM@IF trr@TVJ=125℃
封装

形式

线路拓扑：

MZC

MZK

V
75℃ 25℃ Typ.

A V A ns

MZC100TS170

MZK100TS170
1700 2*100 1.8 100 720 TS

MZC150TS170

MZK150TS170
1700 2*150 1.85 150 720 TS

MZC200TS170

MZK200TS170
1700 2*200 1.9 200 740 TS

MZC300TS170

MZK300TS170
1700 2*300 1.95 300 750 TS

MZC400TS170

MZK400TS170
1700 2*400 2.0 400 770 TS

MZS75TP60 600 75 30 1.57 35 TP

TA TS

DD TP
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IGBT模块 IGBT MODULES
产品范围：单开关型(600-1200V/300-800A)（封装形式 DD）；

半桥、高端开关、低端开关型(600-1200V/75-400A)（封装形式 TS/TD）；

H桥型(1200V/100-150A)（封装形式 HD）

8GT 系列 SKM2x75GAH126D(1200V/75A)（封装形式 8GT）；

6TD 系列逆变 SKM200GAH123DKLST 和整流 SKM200GAL123DKLD110ST(1200V/200A)

（封装形式 N6TD 和 Z6TD）

产品特性：采用进口 IGBT 芯片封装；超快速恢复能力，硬开关频率 5～20KHz；非常好的 EMC

特性

应用领域：逆变开关电源、逆变电焊机；高频感应加热；开关电源；变频器；纺织机等

封装形式

VCES（V） IC （A）

600 1200 75 100 150 200 300 400 600 800

DD

TS

TD

HD
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IGBT模块 IGBT MODULES

封装形式

VCES（V） IC （A）

600 1200 75 100 150 200 300 400 600 800

8GT

6TD



*如需更详细资料请登录 http://www.irperi.com/或致电垂询。 16

IGBT 模块 IGBT MODULES

型号

VCES IC VCE(on) Rthjc

封装形式

线路拓扑：

V
85℃

V(max) K/W
A

GA300DD60K 600 300 1.7 0.09 DD

GA400DD60K 600 400 1.7 0.08 DD

GA600DD60K 600 600 1.8 0.06 DD

GA800DD60U 600 800 1.8 0.045 DD

GA300DD120ST 1200 300 2.5 0.06 DD

GA400DD120ST 1200 400 2.5 0.045 DD

型号

VCES IC VCE(on) Rthjc

封装形式

线路拓扑：

HCD HLD

V
85℃

V(max) K/W
A

GA100HCD120ST 1200 100 2.5 0.18 HD

GA150HCD120ST 1200 150 2.5 0.10 HD

GA100HLD120ST 1200 100 2.5 0.18 HD

GA150HLD120ST 1200 150 2.5 0.10 HD

型号

VCES IC VCE(on) Rthjc

封装形式

线路拓扑：

V
85℃

V(max) K/W
A

GA75TS60K 600 75 1.9 0.44 TS

GA100TS60K 600 100 1.9 0.30 TS

GA150TS60K 600 150 1.9 0.20 TS

GA200TS60K 600 200 1.9 0.18 TS

GA300TD60K 600 300 1.8 0.09 TD

GA400TD60K 600 400 1.7 0.09 TD

GA75TS120ST 1200 75 2.5 0.20 TS

GA100TS120ST 1200 100 2.5 0.24 TS

GA150TD120ST 1200 150 2.5 0.12 TD

GA200TD120ST 1200 200 2.5 0.1 TD

GA300TD120ST 1200 300 2.5 0.09 TD
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IGBT模块 IGBT MODULES

型号

VCES IC VCE(on) Rthjc

封装形式

线路拓扑：

HS/HD

LS/LD

V
85℃

V(max)
K/

WA

GA75H/LS60 600 75 1.7 0.44 TS

GA100H/LS60K 600 100 1.6 0.30 TS

GA150H/LS60K 600 150 1.7 0.20 TS

GA200H/LS60K 600 200 1.8 0.18 TS

GA300H/LD60K 600 300 1.8 0.10 TD

GA400H/LD60K 600 400 1.7 0.09 TD

GA75H/LS120ST 1200 75 2.5 0.20 TS

GA100H/LS120ST 1200 100 2.5 0.18 TS

GA150H/LD120ST 1200 150 2.5 0.10 TD

GA200H/LD120ST 1200 200 2.5 0.09 TD

GA300H/LD120ST 1200 300 2.5 0.08 TD

型号

VCES IC VCE(on) Rthjc

封装形式

线路拓扑：

路拓扑：

*参考下表

V
85℃

V(max) K/W
A

SKM2x75GAH126D 1200 75 2.5 0.20 8GT

SKM200GAH123DKLST 1200 200 2.5 0.09 N6TD

SKM200GAL123DKLD110ST 1200 200 2.5 0.09 Z6TD
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IGBT模块 IGBT MODULES

DD TS

TD HD

8GT 6TD
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晶闸管模块 PHASE CONTROL THYRISTOR MODULES

产品范围：1200/1600V/55-110A（封装形式 TA）；

1200/1600V/160-200A（封装形式 TS）

600V MTG 系列(150A/200A)（封装形式 WL/WM）；

产品特性：采用国际标准化封装；优良的温度特性和功率循环能力；特性参数一致性非常好

应用领域：可控整流、各种整流电源；交直流电机控制、电机软起动； 电焊机；变频器等

封装形式

VDRM/VRRM（V） IC （A）

600 1200 1600 55 70 90 110 150 160 180 200

TA

TS

WL/WM
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晶闸管模块 PHASE CONTROL THYRISTOR MODULES

型号

VRRM/VDRM IT(AV) IGT VGT
VTM@ITM

25℃ 封装

形式

线路拓扑：

MTC

MFC

WM/WL

V
85℃ 25℃ 25℃

V A
A mA(max) V(max)

MTC55TAxxx

MFC55TAxxx
1200/1600 55 150 2.5 1.5 170 TA

MTC70TAxxx

MFC70TAxxx
1200/1600 70 150 2.5 1.54 210 TA

MTC90TAxxx

MFC90TAxxx
1200/1600 90 150 2.5 1.6 270 TA

MTC110TAxxx

MFC110TAxxx
1200/1600 110 150 2.5 1.65 330 TA

MTC160TSxxx

MFC160TSxxx
1200/1600 160 150 2.5 1.7 480 TS

MTC180TSxxx

MFC180TSxxx
1200/1600 180 150 2.5 1.73 550 TS

MTC200TSxxx

MFC200TSxxx
1200/1600 200 150 2.5 1.75 600 TS

MTG150WM60 600 150 100 2 1.2 600 WM

MTG200WL60 600 200 150 3 1.2 600 WL
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晶闸管模块 PHASE CONTROL THYRISTOR MODULES

TA TS

WM WL
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压接模块 PRESSURE WELDING MODULES
产品范围：MTC/MFC/MTX/MDC 系列(600-3500V/160-1600A)（封装形式 TG*）；

单管 MDD/MTT 系列(1200-3500V/160-1200A)（封装形式 TG*）；

特殊定制模块电压可达 6500V;

产品特性：可靠性高；优良的温度特性和功率循环能力；部分单管可做非绝缘结构；压柱、

电极安装多种外形供用户选择

应用领域：开关电源；控制器和电焊机等

封装形式

VRRM（V） IC （A）

600-3500 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1600

TGK

TGA

TGF

TGB
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压接模块 PRESSURE WELDING MODULES

封装形式

VRRM（V） IC （A）

600-3500 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1600

TGC

TGD

TGE

TGL
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压接模块 PRESSURE WELDING MODULES

封装形式

VRRM（V） IC （A）

600-3500 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1600

TGG

TGH

6000

TGJ

1800

TGM



*如需更详细资料请登录 http://www.irperi.com/或致电垂询。 25

压接模块 PRESSURE WELDING MODULES

型号

VRRM IRRM VFM@IFM

封装形式

线路拓扑：

备注：接线端子顺序可根据客户要求订制

V
25℃ 150℃ 25℃

mA V A

MDC/K160

MDD160
600-3500 2 20 1.5 480

TGK

TGF/TGH

MDC/K200

MDD200
600-3500 3 25 1.6 600

TGA

TGK/TGJ

MDC/K250

MDD250
600-3500 3 25 1.7 750

TGA/TGK

TGG/TGJ

MDC/K300

MDD300
600-3500 5 30 1.8 900

TGA

TGG/TGJ

MDC/K400

MDD400
600-3500 4 45 2.0 1200

TGB

TGG/TGJ

MDC/K500

MDD500
600-3500 5 60 2.0 1500

TGB

TGG/TGJ

MDC/K600

MDD600
600-3500 5 60 2.1 1800

TGB

TGC

MDC/K800

MDD800
600-3500 5 75 2.2 2400 TGC

MDC/K1000

MDD1000
600-3500 5 75 2.2 3000 TGD

MDC/K1200

MDD1200
600-3500 8 90 2.4 3000 TGL

MDC/K1500

MDD1500
600-3500 8 90 2.4 3000 TGL

MDC/K1600

MDD1600
600-3500 8 90 2.4 3000 TGL
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压接模块 PRESSURE WELDING MODULES

型号

VRRM/VRRM IT(AV) IRRM@TVJ IGT VGT
VTM@ITM

25℃ 封装

形式

线路拓扑：

MTC

MFC

备注：MTX在 MTC模块基础上，

添加连接片，反并联 1和 2；

V
85℃

mA
25℃ 25℃

V A
A mA V

MTC160

MFC160

MTX160

600-3500 160 30 150 2.0 1.6 480
TGK

TGF

MTC200

MFC200

MTX200

600-3500 200 30 200 2.5 1.6 600
TGK

TGA

MTC/MTT250

MFC250

MTX250

600-3500 250 40 200 2.5 1.8 750
TGG

TGA

MTC/MTT300

MFC300

MTX300

600-3500 300 50 200 2.5 1.8 900
TGG

TGA

MTC/MTT400

MFC400

MTX400

600-3500 400 60 200 2.5 1.8 1200
TGG

TGB

MTC/MTT500

MFC500

MTX500

600-3500 500 70 200 3.0 1.8 1500
TGG

TGB

MTC600

MFC600

MTX600

600-3500 600 80 200 3.0 2.0 1800
TGB

TGC

MTC800

MFC800

MTX800

600-3500 800 100 200 3.0 2.0 2400 TGC

MTC1000

MFC1000

MTX1000

600-3500 1000 120 200 3.0 2.0 3000 TGD

MTC/MTT1200

MFC1200
600-3500 1200 170 250 3.0 2.2 3000

TGM

TGL

MTC/MTT1500

MFC1500
600-3500 1500 170 250 3.0 2.2 3000

TGM

TGL

MTC/MTT1600

MFC1600
600-3500 1600 170 250 3.0 2.2 3000

TGM

TGL
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压接模块 PRESSURE WELDING MODULES

TGA TGB

TGC TGD

TGE TGF
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压接模块 PRESSURE WELDING MODULES

TGG TGH

TGJ TGK

TGL TGM
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